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パワートランジスタ

2SC1398, 2SC1398A
シリコンNPNエピタキシャルプレーナ形

中出力電力増幅用
2SA748とコンプリメンタリ

■ 特　長
● コレクタ損失PCが大きい。
● 2SA748とコンプリメンタリペアで出力10Wが得られます。

■ 絶対最大定格  (TC=25˚C)
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■ 電気的特性  (TC=25˚C)

項目

コレクタしゃ断電流

エミッタしゃ断電流

コレクタ・ベース電圧

コレクタ・
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直流電流増幅率

コレクタ・エミッタ飽和電圧

ベース・エミッタ飽和電圧

トランジション周波数
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VCE = 5V, IC = 1A
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*hFE2ランク分類

Type No. ランク P Q R

2SC1398 hFE2 — 80 ~ 160 120 ~ 220

2SC1398A hFE2 50 ~ 100 80 ~ 160 —

Unit: mm
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パワートランジスタ 2SC1398, 2SC1398A

PC — Ta IC — VCE VCE(sat)— IC

VBE(sat)— IC hFE — IC fT — IE

Cob — VCB VCER — RBE ICBO — Ta

周囲温度   Ta   (˚C)
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パワートランジスタ 2SC1398, 2SC1398A

安全動作領域 順バイアス ASO Rth(t) — t
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